L-метр из осциллографа

На практицi часто виникає необхiднiсть вимiряти iндуктивнiсть.(Перевiрити розрахунок, вимiряти невiдому iндуктивнiсть...)Для цього є багато приладiв(L-метри),але часто iх застосувати неможливо, тому що вони недоступнi.:(

В своiй практицi вимiрювання iндуктивностi проводжу методом, в основi якого лежать резонанснi властивостi контура. Вiн дозволяє вимiрювати iндуктивнiсть вiд десяткiв мiкрогенрi до одиниць генрi(теоретично).

Для нього потрiбнi лише осцилограф (в кожного,хто займається iмпульсною технiкою вiн є), i генератор iмпульсiв (використовую Г5-54). 

Для того щоб визначити невiдому iндуктивнiсть потрiбно ввiмкнути ii паралельно конденсатору (конденсатор повинен бути досить якiсним i мати низьку паразитну iндуктивнiсть. Для вимiрювання iндуктивностi вiд 10 до 1000 мiкрогенрi використовується конденсатор ємнiстю 

2200 пiкофарад, типу ??).
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Паралельно контуру пiдключаємо осцилограф, послiдовно з контуром , через резистор 6 кОм (щоб генератор не впливав на коливання в контурi) пiдключагмо генератор iмпульсiв.Тривалiсть ставимо мiнiмальну,амплiтуду i частоту регулюємо так щоб в контурi виникли коливання. Потiм знаючи перiод коливаннь в контурi, i ємнiсть конденсатора розраховуємо iндуктивнiсть.

Теоретично точнiсть цього методу дуже висока, практично-залежить вiд точностi осцилографа, паразитноi iндуктивностi С i паразитноi ємностi L. 

Формула для обчислення iндуктивностi в виглядi малюнка.
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Цим методом було проведено декiлька вимiрюваннь. Розрахункова iндуктивнiсть дроселя, що показаний на фото-10мкГ, вимiряна-8,5мкГ, iндуктивнiсть дроселя намотаного на [image: image3.png]


броньовому осерддi (Б30, 2000НМ, без зазору, 70виткiв) розрахункова iндуктивнiсть-14мГ, вимiряна - 12,5мГ.
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